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OEM: RFT Transistor GD170 Datasheet

RET GD 170, 2-GD 170

elecironic

Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D noch TGL 11 811 fiir Verstérker-End-
stufen und als Poore fiir Gegentaktstufen im Niederfrequenzgebiet sowie fiir Schalter-
anwendungen bis 30 V.
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Masse ca. 12 g \
Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung -Uceo = 33V
Kollektor-Emitter-Spannung =Ucer = 0V
Ree = 50
Kollektor-Emitter-Spannung =Uces = 33V
Emitter-Basis-Spannung ~Uena = 0¥
Gesamiverlustleistung P = 53w
Kollektorstrom =leL = 30A
Emitterstrem leL = 36A
Basisstrom lmL = 05A
Sperrschichttemperatur e = 475°C
Umgebungstemperatur fa = -25°C bis +65°C
Wiarmewiderstand Rinie = 7.5grd/W
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GD 170, 2-GD 179

Min. Typ Max.
Parchenbedingungen Igs 0,833 1,2
laa
Ini: -Uee = 6V
de = 02A
lga: -Uegg = 2V
-le = 3A
e = 2V Ugei 0,833 1,2
le = 3A Ugez
Bestellbeispiel fiir einen Tronsistor
| der Stromverst@rkungsgruppe C Transistor GD 170 C
Bestellbeispiel fiir ein Transistorpaar
| der Stromverstdrkungsgruppe C Transistorpaar 2-GD 170 C
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- 6D 160...6D 180

Transistor GD170

Datasheet
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GD 160...GD 180
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